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摘要(译)

发光装置包括位于基板表面上方的有机绝缘层，布置在有机绝缘层表面
上的反射层，在反射层上延伸的无机绝缘层，布置在无机绝缘层上的像
素电极，以及布置在各个像素电极上的发光部分。无机绝缘层具有开口
和区域，当从上方观察时，没有布置像素电极。开口延伸穿过相应区域
到达有机绝缘层。制造这种发光装置的方法包括在形成发光部分之前在
无机绝缘层的区域中形成开口，使得开口延伸穿过区域到达有机绝缘
层，这些区域没有像素从上方观察其上的电极。
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